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В работе представлен микрочип лазер на основе кристалла KY(W04)2, 
активированного ионами Tm’*. На основе решения скоростных уравнений 
проведена оптимизация параметров лазера: длины активного элемента, 
пропускаштя выходного зеркала, диаметра моды излучения накачки. В 
модели, учитывалось спектральное и пространственное распределение 
излучения накачки, процессы кросс-релаксации и ап-конверсионные 
переходы в кристалле Tm: KY(W04)2 [1,2]. Были определены параметры 
лазера, при которых воз.можно достижение максимальной эффективности 
генерации. Оптимальная длина кристалла Tm (5%): KY(W04)2 по 
расчетам составшта 3.75 мм, пропускание выходного зеркала -  2%. 
Результаты моделирования представлены на рис. 1.
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Рисунок 1 -  Зависимость выходной мощности лазера от радиуса моды 
излучения накачки и лазерной генерации
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